Поверхностная плотность зарядов на обкладках плоского воздушного конденсатора σ=2 мкКл/м2 , площадь обкладки S=100 см2 , емкость конденсатора C=10 мкФ. Найти изменение скорости электрона Δv, движущегося по силовой линии поля конденсатора к положительной обкладке, за время t=0,01 мкс. Расстояние между обкладками d=1 мм.

